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«ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»  Политика ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» в области качества

 Мы осознаем важность создаваемой на нашем предприятии продукции для 

обеспечения обороноспособности РФ, поэтому стремимся сделать ее максимально 

надежной и безотказной.

Производимая по военным стандартам продукция, должна отвечать самым жест ким 

требованиям, установленным Министерством Обороны – нашим потребителем. Это 

обеспечит признание высокого уровня качества нашей продукции, стабильность 

госзаказа. Мы – организация, ориентированная  на потребителя.

 Внедрение новейших технологий управления и инновационная деятельность  – 

залог развития и процветания предприятия.

 Мы – инновационная организация, ориентированная на процессный подход. 

Процессный подход к управлению системой менеджмента качества, интегрирован-

ной с бизнес-процессами, обеспечит высокое качества нашей продукции

 При распределении ресурсов и планировании деятельности нашего 

предприятия мы отдаем приоритет обеспечению качества продукции и 

эффективности труда. Это осуществляется на основе качественной разработки, 

анализа и совершенствования всех процессов деятельности, принятия решений на 

основе фактов, а также предупреждения всех видов потерь и дефектов. 

 Качество изготовления продукции достигается оптимальным сочетанием 

ответственности, инициативы и профессионализма каждого сотрудника.

 Все сотрудники ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» постоянно повышают 

свою квалификацию, осваивают новые технологии и приемы для повышения 

эффективности своей и деятельности всего предприятия в целом. При этом каждый 

сотрудник отвечает за качество выполненной им работы. 

 Мы – профессиональная, непрерывно совершенствующаяся эффективная 

организация.

 Руководство ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» реализует Политику в области 

качества и создает для персонала условия, необходимые дли непрерывного 

улучшения качества продукции.

 Результатом объединения усилий руководства и работников ЗАО «ГРУППА 

КРЕМНИЙ ЭЛ» станет улучшение экономического благосостояния, стабильный рост 

и развитие предприятия. 

 Мы заботимся о настоящем и будущем нашего предприятия.

 Руководство ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» берет на себя ответственность за 

реализацию Политики в области качества и видит свою основную задачу в выделении 

соответствующих финансовых, технических, человеческих ресурсов и создании 

условии труда, обеспечивающих осознанное вовлечение работников в процесс 

управлении качеством.

Генеральный директор ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» 

О. Н. Данцев

                   Закрытое акционерное общество

Адрес: Россия, 241037, г. Брянск,

ул. Красноармейская, 103

Генеральный директор: Данцев Олег Николаевич

тел.: (4832) 41-92-40

Приемная: тел.: (4832) 41-43-11 

E-mail: dantsev@kremny.032.ru 

 

Главный конструктор: Свинарев Николай Григорьевич

тел.: (4832) 41-90-24

E-mail: svinarev@kremny.032.ru

Головное разрабатывающее предприятие:
Научно-технический центр схемотехники 

и интегральных технологий
(ЗАО «НТЦ СИТ»)

Директор: Громов Владимир Иванович

тел.: (4832) 41-48-85

тел./факс: (4832) 41-42-49

E-mail: gromov@sitsemi.ru

www.sitsemi.ru

Главный конструктор: Ястребов Павел Витальевич

тел.: (4832) 66-58-22

E-mail: yastreb@sitsemi.ru

Реализация продукции осуществляется 
ЗАО «Кремний-Маркетинг»

Директор: Маевский Александр Иванович

тел./факс: (4832) 41-85-91

Отдел маркетинга: тел./факс: (4832) 41-91-03

E-mail: mark@kremny.032.ru

www.kremny-m.ru

Отдел реализаци ИЭТ: тел.: (4832) 41-91-13 ; 41-14-05.

Техническая консультация

Главные специалисты 

ЗАО «Кремний-Маркетинг»: Иванов Сергей Анатольевич,

Половенко Валерий Трофимович

E-mail: mark@kremny.032.ru, 

mark@kremny-m.ru

тел.: (4832) 74-03-01

факс: (4832) 41-91-03
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ШИМ-контроллеры
1156ЕУ2АТ, 1156ЕУ3Т

Основные электрические параметры при t окр.=(25±10)ºС

Продолжение.

Микросхемы 1156ЕУ2АТ, 1156ЕУ3Т в корпусах 4112.16-13.01 
являются ШИМ-контроллерами и предназначены для управления 
импульсными источниками электропитания работающих на 
частотах до1МГц.
1156ЕУ2АТ – двухтактный выход (функциональный аналог UC1825, 
UC2825, UC3825 фирмы Unitrod США);
1156ЕУ3Т – однотактный выход (функциональный аналог UC1823, 
UC2823, UC3823 фирмы Unitrod США).

Условное графическое обозначение

Схема расположения выводов
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ШИМ-контроллеры
1308ЕУ2Т 

Микросхемы интегральные 1308ЕУ2Т в металлокерамическом 
корпусе 4118.24-1, представляющие собой мостовой быстро-
действующий резонансный контроллер фазового сдвига, 
предназначенные для применения в источниках вторичного 
электропитания (ИВЭП) аппаратуры специального назначения.
1308ЕУ2Т — полный функциональный аналог UC1875 фирмы 
Unitrod США.
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Основные электрические параметры при t окр.=(25±10)ºС

Продолжение.

Условное графическое обозначениеТаблица назначения выводов
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Схема расположения выводов

Предельно-допустимые режимы эксплуатации.
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ШИМ-контроллеры
1319ЕУ1Т, 1319ЕУ2Т, 1319ЕУ3Т, 
1319ЕУ4Т, 1319ЕУ5Т, 1319ЕУ6Т, 
1319ЕУ1У, 1319ЕУ2У, 1319ЕУ3У, 
1319ЕУ4У, 1319ЕУ5У, 1319ЕУ6У

АЕЯР.431420.736 ТУ

 
1319 1 , 1319 2 , 1319 3 , 
1319 4 , 1319 5 , 1319 6 ,  
1319 1 , 1319 2 , 1319 3 , 
1319 4 , 1319 5 , 1319 6

.431420.736  

 
2.8-2               

 
4303 .8-  

Предельно-допустимые режимы эксплуатации.
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Продолжение.

Микросхемы интегральные 1319ЕУ1У, 1319ЕУ2У, 1319ЕУ3У, 
1319ЕУ4У, 1319ЕУ5У, 1319ЕУ6У в металлокерамическом корпу-
се НО2.8-2В и микросхемы интегральные 1319ЕУ1Т, 1319ЕУ2Т, 
1319ЕУ3Т, 1319ЕУ4Т, 1319ЕУ5Т, 1319ЕУ6Т представляющие 
собой однотактные ШИМ контроллеры, предназначенные для 
применения в источниках вторичного электропитания (ИВЭП) 
аппаратуры специального назначения и являются полными 
аналогами UCС1800-1805 фирмы Unitrod США.
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Таблица назначения выводов

Условное графическое обозначениеСхема расположения выводов
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Драйверы
1308ЕУ3АУ, 1308ЕУ3БУ,  АЕЯР.431420.665 ТУ

1308ЕУ4АУ, 1308ЕУ4БУ АЕЯР.431420.665-03 ТУ

Условное графическое
обозначение

Схема расположения 
выводов

Микросхемы интегральные 1308ЕУ3АУ, 1308ЕУ3БУ, 1308ЕУ4АУ, 
1308ЕУ4БУ в металло керамическом корпусе Н04.16-2В, 
представляющие собой двухканальный драйвер затворов МОП 
транзисторов высоковольтного полумоста, предназначенные для 
источников вторичного электропитания аппаратуры специального 
назначения. 
1308ЕУ3АУ, 1308ЕУ3БУ, 1308ЕУ4АУ, 1308ЕУ4БУ — полный 
функцианальный аналог IR2113 фирмы IR США.

 
 

 
,  
,  

(  ) 

 
- 
 

 
 

 
 

-
-
 

   
   

 ,  
-  

 
1308 3 , 1308 4  
1308 3 , 1308 4  
-  

 
1308 3 , 1308 4  
1308 3 , 1308 4  

U 1 

 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
 

600 
250 

 
-2 
- 

1 

   
  
 ,  

-  
 

-  
 

U 1 

- 
- 

20 
-0,3 

2 

   
  

,  
-  

 
-  

 

U 2 

- 
- 

U 1 
- 

2 

   
   
 ,  

-  
 

-  
 

U 2 

- 
- 

20 
- 

1 

   
   

,  
-   
-   

U 3 

5 
- 

20 
- 

1 

   
   

,  
-  

 
-  

 

U 3 

- 
- 

U 2 
- 

1 

  
  

(  HIN, LIN, SD),  
-  

 
-  

 

U  

- 
- 

U 3 
- 

1 

 ,  
-  
-  (t =0,5 ) 

I  - 
- 

0,1 
2,5 

- 

 
,º   - 150 - 

: 
1.      

 OV^1. 
2.      

    OV^2. 

 
  , 

 ,  
(  ) 

 
- 
 

 
 

 
 

-
-
 

1 2 3 4 5 
  
  (  
 HIN, LIN),  

U 1
HIN 

U 1
LIN 

9,5 
9,5 

-  
- 1 

   
  (   

 HIN, LIN),  

U 0
HIN 

U 0
LIN 

- 
- 

5,0 
5,0 

1 

  
 ,  U 1 - 1,2 - 

  
 ,  U 2 - 0,1 - 

   
 ,  I 1 - 230 - 

   
 ,  I 2 - 340 - 

   
 ,  I 3 - 30 - 

 

   
 .=(25±10)º  

1 2 3 4 5 
  (  

 HIN, LIN),   t 1 - 125 - 

  (  
 SD),   t 2 - 140 - 

  
 ,  

( H=1000 ) 
t  - 35 - 

   
,   

( H=1000 ) 
t  - 25 - 

: 
1.   «1»     

  U 1,   «0»   
    U 0. 

Статические электрические параметры 
при t окр.=(25±10)ºС

Динамические электрические параметры 
при t окр.=(25±10)ºС

Предельно-допустимые режимы эксплуатации.

Таблица назначения выводов
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Стабилизаторы напряжений Стабилизаторы напряжений
1230ЕР1Т 1158ЕН3.3В, 1158ЕН3.3Г, 1158ЕН5В, 1158ЕН5Г,

1158ЕН12В, 1158ЕН12Г, 1158ЕН15В,1158ЕН15Г

 1230 1  
.431420.462  

 
  ,  

 ,  
(  ) 

 

   
 

  
(UZ  = UREF,  IZ  = 10 ),  UREF  

2,47 
 

2,52 
              

,  
(UZ  = UREF,  IZ  = 10 ),  

II REF 

  
 

4 
   

  
(UZ = UREF),  

IZ min 
  

 
0,7 

  
(UZ = 36 ),  IL 

 
 

 
1 

          
 , /   

(UZ= UREF, UZ = 7,5 , IZ= 10 ) 
(UZ = 10 , UZ = 26 , IZ= 10 ) 

UI REF 

  
 

2,7 
2,0 

    
 

(UZ  = UREF,  IZ = 1 ,  
IZ = 99 ),%/  

I  REF 

  
 
 

0,02 

Микросхемы интегральные серии 1158ЕНхY в металло-
керамическом корпусе для поверхностного монтажа КТ-93-1, 
представляют собой прецизионные стабилизаторы фиксированного 
напряжения с минимальным падением напряжения и током нагрузки 
до 0,5 А.

Микросхема интегральная 1230ЕР1Т в металлокерамическом 
корпусе 4601.3-1, предназначенная для применения во 
вторичных источниках электропитания и представляющая собой 
регулируемый стабилизатор напряжения параллельного типа. 
1230ЕР1Т функциональный аналог 142ЕР1У (ОАО «ЭлТом» 
г. Томилино), Тl431.

Основные электрические параметры
при t окр.=(25±10)ºС

Таблица назначения выводов

Таблица назначения выводов

Условное графическое
обозначение

Схема расположения выводов Схема расположения выводов

Основные электрические параметры при t окр.=(25±10)ºС

 1158 33 , 1158 33 , 1158 5 , 1158 5 , 
1158 12 , 1158 12 , 1158 15 , 

1158 15  

 

 
  ,  

 , 
(  ) 

 

  
 

 
 

 ,  
(5   I   500 ; U  + 1   U   30 ) 
1158 33 , 1158 33  
1158 5 , 1158 5  
1158 12 , 1158 12  
1158 15 , 1158 15  

U   
 

3,23 
4,9 

11,76 
14,7 

 
 

3,37 
5,1 

12,24 
15,3 

  ,   
(I  = 500 ) U  min  0,6 

   ,  
1158 33 , 1158 5 , 1158 12 , 1158 15  
1158 33 , 1158 5 , 1158 12 , 1158 15  

I   

 
1,2 
0,5 

 
1,2 
0,5 

 ,  (U  = 14 ) 
 I  = 0;  
 I  = 500 A 

I  
 

 
 

 
3 
65 

  , % /  
(U  +1   U   30 ; I  =5 ) U  0,05 

  ,   % /   
(U  = 14 ; 50 I  500 ) I  1,6 

  , % / C  
(U  = 14 ; I  = 5 ) U  0,02 

  
 1.     -60º   +125 º . 
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Стабилизаторы напряжений Стабилизаторы напряжений
1278ЕН2.5Т, 1278ЕН3.3Т АЕЯР.431420.761 ТУ АЕЯР.431420.761 ТУ  1278ЕР1Т

Микросхемы интегральные 1278ЕР1Т в металлокерамическом 
корпусе 4116.4-3, представляют собой прецизионные 
регулируемые стабилизаторы с минимальным падением 
напряжения, предназначенные для применения в источниках 
вторичного электропитания (ИВЭП) аппаратуры специального 
назначения.

Микросхемы интегральные 1278ЕН2.5Т, 1278ЕН3.3Т в метал-
локерамических корпусах 4116.4-3, представляют собой 
непрерывный стабилизатор напряжения с фиксированным выходом 
положительной полярности, предназначенные для применения 
в источниках вторичного электропитания (ИВЭП) аппаратуры 
специального назначения.

Таблица назначения выводов Таблица назначения выводов

Условное графическое
обозначение

Условное графическое
обозначение

Схема расположения выводов Схема расположения выводов

Основные электрические параметры 
при t окр.=(25±10)ºСОсновные электрические параметры 

при t окр.=(25±10)ºС
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Детекторы напряжений
1230ДП46Т, 1230ДП73Т АЕЯР.431340.367 ТУ

Универсальный детектор напряжения
АЕЯР.431420.761 ТУ  1230ДН1Т

Микросхемы интегральные 1230ДП46Т, 1230ДП73Т в металло-
керамических корпусах для поверхностного монтажа 4601.3-1, 
представляющие собой детектор понижения контролируемого 
напряжения и предназначены для автоматической сборки 
(монтажа) аппаратуры. 
1230ДП46Т, 1230ДП73Т – функциональный аналог КР1117СП46, 
КР1117СП73 (ЗАО «Далекс» г. Александров), МС34064, ф. Mo-
torolla, США.

 1230 46 , 1230 73
.431340.367  

 
  ,  

 ,  
(  ) 

 

   

 ,  
1230 46  (UCC1   4,3 , U 2 = 5 )   
1230 73  (UCC1   6,95 , U 2 = 5 )  

UITP 
 
- 
- 

 
4,65 
7,4 

 ,  
1230 46  (UCC   4,8 , U 2 = 5 ) 
1230 73  (UCC   7,65 , U 2 = 5 )    

UITN 
 

4,45 
7,08 

 
- 
- 

 ,  
1230 46  (UCC = 4 , I  = 8 ) 
1230 73  (UCC = 6,95 , I  = 10 ) 

UDS 
 
- 
- 

 
1,0 
0,4 

     ,  
1230 46  ( UCC = 4 )  
1230 73  ( UCC = 6,95 ) 

IOL 
 

10 
10 

 
60 
- 

   ,   
1230 46  (UCC  = 5 )  
1230 73  (UCC  = 7,65 ) 

 
I  

 
- 
- 

 
0,5 
1,0 

 ,  
1230 46  (UCC = 5 ) 
1230 46  (UCC = 6,95 ) 

I  
 
- 
- 

 
500 
300 

Основные электрические параметры 
при t окр.=(25±10)ºС

Таблица назначения выводов

Условное графическое
обозначение

Микросхема 1230ДН1Т представляет собой универсальный 
детектор напряжений в корпусах НО2.8-2В и 4303Ю.8-А, 
предназначенный для широкого использования в разнообразных 
устройствах требующих контроля напряжения.
1230ДН1Т функциональный аналог МС33161 ф. Motorola США.

Условное графическое
обозначение

2.8-2                    

 
4303 .8-  

Схема расположения
выводов

Таблица назначения выводов

 
  ,  

 ,  
(  ) 

 

   

-
-
 

    1 
 2,  

UITP1, 
UITP2 

1,245 1,295 1 

  
,  (Ucc  2  40 ) UIT   15 2 

 ,  Uh 15 35 1 
    

 1  2  (|UIT 1- UIT 2|),  UD  15 1 

    
    

 1  2,   (Uref -UIT 1), (Uref - UIT 2) 
URTD 1,20 1,37 1 

 ,  
(UI = 1 ) 
(UI = 1,5 ) 

 
II 

 
 
 

200 
400 

1 

    MS,  
1 
2 

 
UITH1  
UITH2  

Uref + 
0,15
0,3 

Uref+ 
0,3 
0,9 

1,2 

    , 
 

(Io = 0,25 A) 
(Io = 2 A) 
(Io = 10 A) 

UOL 

 
 
 
 

 
0,2 
0,3 
0,6 

1 

   ,  IOLH  1 1 
 ,  (Io = 0) Uref 2,48 2,6 1 

   
  ,  (Io  0  2 A) KIO  15 1 

   
  ,  (Ucc  4  

40 ) 
KUI  15  

  ,  IOS  30 1 
 ,  (UI1,UI2 = Gnd) 

(UMS,Ucc = 5 ) 
(UMS,Ucc = 40 ) 

 
Icc 

 
 
 

 
700 
900 

2 

 
1.    ,      UCC = 5 .  
2. S-     (Mode Select). 
3. ,    ,  ,  

 – . 

Схема расположения выводов
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Магнитоуправляемая ИС
1116КП8ПКБ АЕЯР.431160.661 ТУ

Магнитоуправляемая ИС
 К1116КП8ПКБ

Микросхемы интегральные 1116КП8ПКБ в пластмассовом 
корпусе 1509.4-1, предназначенные для применения в аппаратуре 
специального назначения в качестве управляемого магнитным 
полем логического элемента с открытым коллектором, в частности 
в электронных схемах в качестве магниточувствительного датчика 
положения ротора электрических машин.
1116КП8ПКБ – функциональный аналог К1116КП8 (ТОО 
«Элеком» г. Москва), UGN3030T.

Микросхемы интегральные К1116КП8ПКБ в пластмассовом 
корпусе КТ-47, предназначенные для применения в аппаратуре 
в качестве управляемого магнитным полем логического элемента 
с открытым коллектором, в частности в электронных схемах в 
качестве магниточувствительного датчика положения ротора 
электрических машин.

 
  ,  

 ,  
 

 
- 
 

 
 

 
 

 
  

 ,  
(IS = 24 ) 

UOL 
 

 
 
- 

 
 

0,4 
   

   
 ,  

ICCH 
 
- 

 
6 

   
,  

(US = 5,5 )   
IOH 

 
 
- 

 
 

6 
 , 

 
(IS = 24 ) 

BITP 
 

 
- 

 
 

30 
 ,  BITN -30 - 

   
,  

(US = 5,5 , CL = 30 , 
RL = 240 )  

tTHL 

 
 
 
- 

 
 
 

0,5 
    

,  
(US = 5,5 , CL = 30 ,  
RL = 240 ) 

tTLH 

 
 
 
- 

 
 
 

1,5 
  

,  Us  
- 

 
5,5 

  ,  Is - 25 
          –      

 U  = (5,0  0,05)  

Основные электрические параметры при t окр.=(25±10)ºС
Схема расположения 

выводов
Схема расположения 

выводов

Условное графическое
обозначение

Условное графическое
обозначение

 : 
      1 –  4,5…5,5  
      2 –   
      3 –  

Основные электрические параметры при t окр.=(25±10)ºС

 
  ,  

 ,  
 

 
- 
 

 
 

 
 

 
   

,  
(IS = 24 ) 

UOL 
 

 
- 

 
0,4 

    
   ,  ICCH - 6 

   , 
 

(US = 5,5 )   
IOH - 6 

 ,  
(IS = 24 ) BITP - 30 

 ,  BITN -30 - 
   

,  
(US = 5,5 , CL = 30 , 
RL = 240 )  

tTHL - 0,5 

    
,  

(US = 5,5 , CL = 30 ,  
RL = 240 ) 

tTLH - 1,5 

 ,  U  4,5 5,5 
  

,   US – 5,5 

  
,  IS – 25 

          –      
 U  = (5,0  0,05)  

,  
, -
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Магнитоуправляемые ИС
1293КП1АТ АЕЯР.431160.548 ТУ

1293КП2АТ
1293КП3АТ

Микросхемы интегральные магнитоуправляемые 1293КП1АТ, 
1293КП2АТ, 1293КП3АТ в пластмассовом корпусе 4307.16-А 
на эффекте Холла, предназначенные для применения в качестве 
базового элемента бесконтактных кнопочных переключателей и в 
другой аппаратуре специального назначения. 
1293КП1АТ, 1293КП2АТ, 1293КП3АТ функциональный аналог 
К1116КП4 (ТОО «Элеком» г. Москва).

  

1293 1  
1293 2  
1293 3  

.431160.548  

  , 
 ,  

(  ) 

- 
 
-
 

  

    ,  
 (UCC = 4,5 , IOL = 30 , 
  Ures = 2,4 , Ustr = 2,4 ) 
 1293 1  
 (UCC = 4,5 , IOL = 30 , 
 Ustr = 2,4 ) 
 1293 2  
1293 3 : 

  1 
(U  = 4,5 , IOL = 20 , Uset = 2,4 ) 

  2 
(U  = 4,5 , IOL = 20 , Uset = 2,4 ) 

  1   . "0"   
" " 

  (U  = 4,5 , IOL = 20 , Uset = 0,4 ) 

 
 

 
UOL 

 

 
UOL 

 
 

UOL1  
 

UOL2 
 
 

UOL1S 

 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 

 
0,3 

 
 

0,3 
 
 

0,2 
 

0,2 
 
 

0,2 
    ,   
 1293 3 : 
   1 
 (U  = 4,5 , Uset = 2,4 , IOH = - 1 ) 
   2 
 (U  = 4,5 , Uset = 2,4 , IOH = - 1 ) 
   2   . "0"   
" " 

 (U  = 4,5 , Uset = 0,4 , IOH = - 1 ) 

 
 
 

UOH1 
 

UOH2 
 
 

UOH2S 

 
 
 

2,5 
 

2,5 
 
 

2,5 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

    ,  1293 1 : 
   " " 
 (U  = 5,5 ,  Ures = 2,4 , Ustr = 5,5 ) 
   " " 
 (U  = 5,5 ,  Ures = 5,5 , Ustr = 2,4 ) 

 
 

IIH1 
 

 IIH2 

 
 
- 
 
- 

 
 

0,05 
 

0,05 
1293 2 : 

  " " 
(U  = 5,5 , Ustr = 5,5 ) 

 
 

IIH 

 
 
- 

 
 

0,05 
1293 3 : 

  " " 
 (U  = 5,5 , Uset = 5,5 ) 

 
 

IIH 

 
 
- 

 
 

0,05 

Основные электрические параметры при t окр.=(25±10)ºС

Схема расположения 
выводов

Основные электрические параметры при t окр.=(25±10)ºС (Продолжение)

  , 
 ,  

(  ) 
     

- 
 
- 
 

  

   ,   
1293 1 : 

  " " 
(U  = 5,5 ,  Ures = 2,4 , Ustr = 0) 

  " " 
(U  = 5,5 ,  Ures = 0, Ustr = 2,4 ) 
1293 2 : 

  " " 
(U  = 5,5 ,  Ustr = 0) 
1293 3 : 

  " " 
(U  = 5,5 ,  Uset = 0) 

 
 
 

IIL1 
 

 IIL2 
 
 

IIL 
 
 

IIL 

 
 
 

15 
 

15 
 
 

15 
 
 

15 

 
 
 

100 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
    ,         
 1293 1  
(U  = 29,7 ,  Ures = 2,4 , Ustr = 2,4 ) 

  . "0"   " " 
(U  = 29,7 ,  Ures = 0,4 , Ustr = 2,4 ) 

  . "0"   " " 
(U  = 29,7 ,  Ures = 2,4 , Ustr = 0,4 ) 

  " " 
(U  = 29,7 ,  Ures = 0,4 , Ustr = 2,4 ) 

 1293 2  
 (U  = 29,7 , Ustr = 2,4 ) 

  . "0"   " " 
(U  = 29,7 , Ustr = 0,4 ) 

 
 

I H1 
 

I H1R 

 
I H1S 

 
I H2 

 
I H 

 
IOHS 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

9,0 
 

9,0 
 

9,0 
 

9,0 
 

9,0 
 

9,0 
1293 3 : 

  1 
 (U  = 5,5 , Uset = 2,4 ) 

  2 
(U  = 5,5 , Uset = 2,4 ) 

  2   . "0"  
 "  

 (U  = 5,5 , Uset = 0,4 ) 

 
 

I H1 
 

I H2 
 
 

I H2S 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 

9,0 
 

9,0 
 
 

9,0 
   ,  

1293 1 : 
   " " 

(U  = 4,5 ,  Ures = 2,4 , Ustr = 2,4 ) 
  " "   . "0" 
  " " 

 (U  = 29,7 ,  Ures = 2,4 , Ustr = 0,4 ) 

 
 
 

IOL2 
 
 

IOL2S 

 
 
 

3,5 
 
 

3,5 

 
 
 

7,0 
 
 

7,0 
     

  ,  
1293 1  
(U  = 29,7 ,  Ures = 0,4 , 
Ustr = 2,4 ) 
1293 2  

 (U  = 29,7 , Ustr = 2,4 ) 

 
 

 
ICCH 

 

 
ICCH 

 
 
 

- 
 
 
- 

 
 
 
3,0 

 
 

3,0 
 ,  

1293 3  
 (U  = 5,5 , Uset = 2,4 ) 

  . "0"   " " 
 (U  = 5,5 , Uset = 0,4 ) 

 
 

ICC  
 
 

ICCS 

 
 
- 
 
 
- 

 
 

5,0 
 
 

5,0 
   ,  

1293 1 , 1293 2   
(UCC = 5,5  ) 
1293 1 , 1293 2   
(UCC = 29,7 ) 
1293 3 : 

   1  (UCC = 5,5 )  
   2  (UCC = 5,5 ) 

 
 

tTHL 

 
tTHL 

 
tTHL1 
tTHL2 

 
 

- 
 
- 
 
- 
- 

 
 

100 
 

600 
 

50 
50 

  , 
 ,  

(  ) 

- 
 
- 
 

  

   ,  
1293 1 , 1293 2  
(UCC = 5,5  ) 
1293 1 , 1293 2   
(UCC = 29,7 ) 
1293 3 : 

  1  (UCC = 5,5 )  
   2  (UCC = 5,5 ) 

 
 

tTLH 
 

tTLH 
 

tTLH1 
tTLH2 

 
 

- 
 
- 
 
- 
- 

 
 
100 

 
600 

 
50 
50 

 ,  
1293 1  
(U  = 5,0 ,  Ures = 0,  
Ustr = 5,0 ) 
1293 2  
 (U  = 5,0 , Ustr = 5,0 ) 
1293 3   

(U  = 5,0 , Uset = 5,0 ) 

BITP  
 

40 
 
 

40 
 

40 

 
 
83 
 
 

83 
 

83 
 ,  

1293 1   
(U  = 5,0 ,  Ures = 0,        
Ustr = 5,0 ) 

1293 2  
(U  = 5,0 , Ustr = 5,0 ) 
1293 3   

(U  = 5,0 , Uset = 5,0 ) 

BITN 
 

 
 
36 
 
 

36 
 

36 

 
 
77 
 
 

77 
 

77 
   

   
,  

1293 1   
(U  = 5,0 ,  Ures = 0,  
Ustr = 5,0 ) 

1293 2   
(U  = 5,0 , Ustr = 5,0 ) 
1293 3  
(U  = 5,0 , Uset = 5,0 ) 

 
 
h 

 
 
 
 

6 
 
 

6 
 

6 

 
 
 

 
12 
 
 

12 
 

12 

Таблица назначения выводов
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Биполярные транзисторы

2Т208А9-М9

КРЕМНИЕВЫЕ ЭПИТАКСИАЛЬНО-ПЛАНАРНЫЕ p-n-p ТРАНЗИСТОРЫ

Биполярные транзисторы
КРЕМНИЕВЫЕ ЭПИТАКСИАЛЬНО-ПЛАНАРНЫЕ n-p-n ТРАНЗИСТОРЫ

2Т630А9-Б9
  

 p-n-p 2 208 9- 9 

1   
2   
3  

Кремниевые эпитаксиально-планарные p-n-p транзисторы 
2Т208А9-2Т208М9 в металлокерамическом корпусе для 
поверхностного монтажа 4601.3-1, предназначенные для работы 
в ключевых, линейных и других схемах аппаратуры специального 
назначения.

  
 p-n-p 2 208 9- 9 

  ,  ,  
(  ) 

 
    

  ,  
2 208 9, 2 208 9, 2 208 9 
(UK  = 20 ,  R  = 10 ) 
2 208 9, 2 208 9, 2 208 9 
(UK  = 30 ,  R  = 10 ) 
2 208 9, 2 208 9, 2 208 9 
(UK  = 45 ,  R  = 10 ) 
2 208 9, 2 208 9 
(UK  = 60 ,  R  = 10 )  

IK R 

 

 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

  ,  (U  = 20 )   I   1 
    

2 208 9, 2 208 9, 2 208 9, 2 208 9 
2 208 9, 2 208 9, 2 208 9, 2 208 9 
2 208 9, 2 208 9, 2 208 9 
 (UK  = 1 ,  I   = 30 )  

h21  

 
20 
40 
80 

 
60 
120 
240 

  - ,  
 (I   = 300 ,  I  = 60 )  UK  

 0,3 

  - ,  
 (I   = 300 ,  I  = 60 ) U   1,5 

    ,  PK  0,2 

Основные электрические параметры при t окр.=(25±10)ºС

Таблица назначения выводов Схема расположения выводов

Кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n транзисторы 
2Т630А9, 2Т630Б9  в металлокерамическом корпусе для 
поверхностного монтажа 4601.3-1, предназначенные для работы 
в ключевых, линейных и других схемах аппаратуры специального 
назначения.

Основные электрические параметры при Т окр. = 25÷10 0С

Таблица назначения выводовСхема расположения выводов

Основные электрические параметры при t окр.=(25±10)ºС

 -
 n-p-n  2 630 9- 9 

 
2 630 9 2 630 9 

 ,  
 ,  

(  ) 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

   - ,   
(UK  = 90 ,  R    3 )  IK R  

 1  
 1 

  ,  
(U  = 5 )   I   0,1  

 0,1 

    
 (U  = 10 , I  = 150 ) h21  40 120 80 240 

 ,  
(I  = 30 , t   100 , Q  200 U  90  80  

  - , 
 

(I  = 150 , I  = 15 ) 
U   0,3  0,3 

  - ,  
(I  = 150 , I  = 15 ) U   1,1  1,1 

  - , 
(R  = 3 , IK = 100 )  UK R  120  120  

 
  - ,  

(I  = 100 ) U  7  7  

    ,    PK   0,2  

 -
 n-p-n  2 630 9- 9 

1   
2  
3  
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АЕЯР.432120.478 ТУ 2ДШ680А9
2ДШ680Б9
2ДШ680В9

2ДШ680А-5
2ДШ680Б-5
2ДШ680В-5

Биполярные транзисторы

2Т841А9 АЕЯР.432140.516 ТУ 

2Т841Б9
2Т841В9 

КРЕМНИЕВЫЕ ЭПИТАКСИАЛЬНО-ПЛАНАРНЫЕ n-p-n ТРАНЗИСТОРЫ

Диоды Шоттки

Кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n транзисторы 
2Т841А9, 2Т841Б9, 2Т841В9 в металлокерамическом 
корпусе для поверхностного монтажа КТ-94-3 ГОСТ 18472-
88, предназначенные для работы в ключевых, линейных и других 
схемах аппаратуры специального назначения.

≤

±
±

±

±
≤ ≥

Основные электрические параметры при t окр.=(25±10)ºС

Диоды 2ДШ680А9, 2ДШ680Б9, 2ДШ680В9, состоящие из диодов 
Шоттки в металлокерамическом корпусе КТ-94-3 (бескорпусные 
диоды 2ДШ680А-5, 2ДШ680Б-5, 2ДШ680В-5 в виде кристаллов 
на общей пластине), предназначены для применения во вторичных 
источниках электропитания радиоэлектронной аппаратуры 
специального назначения. 
2ДШ680x9 – аналог по электропараметрам 40CPQ035-045 
фирмы IR США.

Таблица назначения контактных площадокТаблица назначения контактных площадок

Основные электрические параметры

Предельно-допустимые электрические режимы эксплуатации.

2,3
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Сборка диодная
АЕЯР.432120.479 ТУ  2Д2136АС, 2Д2137АС

Диодная сборка Шоттки
2ДШ680АС9 АЕЯР.432120.478 ТУ

2ДШ680БС9
2ДШ680ВС9

 2 2136 , 2 2137  
.432120.479  

  ,  , 
(  )  

 
 

 
  , , (I = 5 ) 

2 2136  
2 2137  

U   
- 

 
1,2 
1,5 

 
- 

   ,  
2 2136  
2 2137  

U .max  
- 

 
600 

1000 
1 

   ,  I . max - 5,0 2 
  , , (t =10 ) I . . - 100 1 

   ,  max - 36 3 
   ,  f max - 500 1 

 2 2136 , 2 2137  
.432120.479  

   
2 2136  

1 ~ 
3 ~ 
4 – 
5 + 

2 2137  
1 ~ 1  
2 ~ 2  
3 ~ 3  
4 – 
5 + 

 2 2136 , 2 2137  
.432120.479  

: 

Сборки диодные типа 2Д2136АС, состоящие из четырех 
высоковольтных низкочастотных диодов, соединенных по 
схеме однофазного моста, в металлокерамическом корпусе 
ЮФ.432122.001 ГЧ, предназначенные для выпрямления 
однофазного переменного напряжения.

Сборки диодные типа 2Д2137АС, состоящие из шести 
высоковольтных низкочастотных диодов, соединенных по 
схеме трехфазного моста, в металлокерамическом корпусе  
ЮФ.432122.001 ГЧ, предназначенные для выпрямления 
трехфазного переменного напряжения.

Таблица назначения
контактных площадок

Основные электрические параметры при t окр.=(25±10)ºС

Основные электрические параметры

Предельно-допустимые электрические режимы эксплуатации.

  2 680 9, 2 680 9, 
2 680 9 

.432120.478  

 
 ,  ,    

  
 

  
 

. ., 
º  

 
 
- 
- 
- 

 
 

0,48 
0,50 
0,60 

 
 
 

25±10, 
125±5 

     (   
),  (I .=40 ) 

2 680 9 
2 680 9 
2 680 9 
2 680 9 
2 680 9 
2 680 9 

U . . 

- 
- 
- 

0,85 
0,85 
0,90 

 
-(60±3) 

 
- 
- 
- 

 
0,48 
0,50 
0,60 

 
 

25±10, 
125±5 

    ,  (I .=20 ) 
2 680 9 
2 680 9 
2 680 9 
2 680 9 
2 680 9 
2 680 9 

U . 
- 
- 
- 

0,85 
0,85 
0,90 

 
-(60±3) 

  2 680 9, 2 680 9, 
2 680 9 

.432120.478  

 
  

1  
2  1 
3  2 

Сборки диодные типа 2ДШ680АС9, 2ДШ680БС9, 2ДШ680ВС9, 
состоящие из двух диодов Шоттки с разделёнными анодными и 
объединёнными катодными электродами в металлокерамическом 
корпусе КТ-94-3, предназначенные для применения во вторичных 
источниках электропитания радиоэлектронной аппаратуры 
специального назначения. 
2ДШ680xС9 – аналог по электропараметрам 40CPQ035-045 
фирмы IR США.

Таблица назначения контактных площадок

 2 2136 , 2 2137  
.432120.479  
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Сборка диодная
2Д2946АС АЕЯР.432120.480 ТУ

Сборка диодная
АЕЯР.432120.480 ТУ 2Д2947АС

 2 2946  
.432120.480  

: 
1.     . 
2.      -60º   +99 º .      +99 º   
+125 º        0,588 / º . 
3.      -60º   +25 º .      +25 º   
+125 º      1 / º . 

 2 2946  
.432120.480  

  ,  , 
(  ) 

 
 

 
 

 
  , , (I = 30 ) U  - 1,4 - 

   ,  U .max - 600 1 
   ,  I . max - 30,0 2 
     

 , , (t =10 ) I . . . max - 60 1 

  , , (t =10 ) I . . - 500 1 
   ,   max - 125 3 
   ,  f max - 500 1 

Основные электрические параметры при t окр.=(25±10)ºС

Сборки диодные типа 2Д2946АС, состоящие из четырех высоко-
вольтных низкочастотных диодов, соединенных по схеме однофазного
моста, в металлическом корпусе ЮФ432122.002-01 ГЧ, пред-
назначенные для выпрямления однофазного переменного напряжения.

  
2 2947  

.432120.480  

: 

Сборки диодные типа 2Д2947АС, состоящие из шести высоковольтных 
низкочастотных диодов, соединенных по схеме трехфазного моста, в 
металлическом корпусе ЮФ432122.002 ГЧ, предназначенные для 
выпрямления трехфазного переменного напряжения.

  
2 2947  

.432120.480  

  ,  , 
(  ) 

 
  

 
 

 
  , , (I = 30 ) U  - 1,7 - 

   ,  U .max - 1000 1 
   ,  I . max - 30,0 2 
     

 , , (t =10 ) I . . . max - 60 1 

  , , (t =10 ) I . . - 500 1 
   ,  max - 125 3 
   ,  f max - 500 1 

Основные электрические параметры при t окр.=(25±10)ºС

  
2 2947  

.432120.480  

   
1 ~ 
2 ~ 
3 ~ 
4 -U 
5 +U 

Таблица назначения выводов

 2 2946  
.432120.480  

   
1 ~ 
3 ~ 
4 -U 
5 +U 

Таблица назначения выводов
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Модуль диодный Силовой модуль
МД17-9-1  АЕЯР.432120.479 ТУ ЮФ.435744.000-02  2М435А, 2М435Б, 2М435В

Модуль диодный типа МД17-9-1 в корпусе ЮФ.431411.001, 
состоящий из двадцати шести высоковольтных диодов, предназначенный 
для управления распределителями (электромагнитами) в автодорожной 
технике.

Полупроводниковые одноключевые силовые модули 2М435А, 2М435Б, 
2М435В на базе биполярных транзисторов с изолированным затвором 
с встречнопараллельными быстровосстанавливающимися диодами, 
в герметичном металлостеклянном беспотенциальном корпусе в 
пластмассовом кожухе, предназначены для применения в аппаратуре 
систем электроснабжения и коммутации.

Схема расположения выводов

Схема расположения выводов Схема электрическаяТаблица назначения выводов

Таблица назначения выводов

Основные электрические параметры при t окр.=(25±10)ºС

°

Предельно-допустимые электрические режимы эксплуатации

±

°

Схема электрическая
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НО2.8-2В

4303Ю.8-А4118.24-1

4112.16-13.01

Корпуса

E

H

R

K

N

A

B C
D

G

Г
М501

J

0 
-8

M

F

1. K - расстояние между установочной плоскостью и плоскостью 
основания микросхемы.
2. Н - расстояние от установочной плоскости до плоскости, 
пересекающей вывод на длине, пригодной для монтажа.
3. Допускается наличие остатков технологических перемычек, 
увеличивающих размер А до 0,61 мм max

Г

Установочная плоскость

min., 

mm

max., 

mm

A 6,32 6,78 

B 3,45 3,55

C 0,25 0,37

D 2,10 2,90

E 1

F 1,50 1,65

J 0,13 0,20

K — 15,20

N 6,32 6,78

min., 

mm

max., 

mm

A 15,2 15,6 

B 4,2 4,8

C — 3,2

D 0,31 0,45

F  1,25

G 0,13 0,2

H 1,3 1,8

J 11,8 12,2

K 21 22,8

L — 13.2

M — 0,7

min., 

mm

max., 

mm

A 0,33 0,51

B — 0,595

C 1,27

D 3,81

E 1,35 1,75

F 4,8 5,00

G 5,80 6,20

H 0,30

J 0,90 —

K 0,10 0,25

M 0,51 —

N 0,19 0,25

R 3,8 4

min., 

mm

max., 

mm

A 1,13 0,20 

B 9,28 9,50

C 1,00 1,35

D — 2,5

E 0,31 0,45

F — 0,60

G — 31

H 1,25

J — 1,60

K 11,73 12,00

A

C D

B

E

F J

H

K

G

G

D

F
H CJ

B

M M

BL

K

A

AK

B

E D

F

J
C

N

B
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НО4.16-2В

4601.3-1

КТ-93-1

4116.4-3

Корпуса
A

B

B

Вид B

C

J

K G

D
E

F

H

min.,

mm

max.,

mm

A 4,42 4,60

B — 5,25

C — 1,7

D 0,35 0,48

D1 0,40 0,55

F 2,90 3,10

G 3,025 3,10

J — 0,44

K 0,30 —

L 4,07 4,25

N — 0,50

N
,

2,56 2,60

M 0,50 —

min.,

mm

max.,

mm

A 0,13 0,20

B — 3,00

C 2,50 3,50

D 5,00

E — 9,08

F — 16,08

G 0,25 0,37

H 7,62 8,08

J 7,22 7,68

K 1,00

min.,

mm

max.,

mm

A 10,00 10,20

B 7,40 7,60

C 3,69 3,93

D — 3,05

F 0,80 —

L 5,61 5,70

M 7,21 7,30

N 3,01 3,10

P 2,44 2,50

min.,

mm

max.,

mm

A 24,67 25,00

B — 31,00

C — 3,35

D 11,73 12,00

F 0,13 0,30

G 7,50

K 1,30 1,70

L 1,75 2,00

M 9,28 9,50

N — 9,00

B L
N M

K
N'

A

3

31 2
2 3

3

1
J

C

D D1

D1

F
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1509.4-1

КТ-47

4307.16-A

КТ-94-3

Корпуса

min.,

mm

max.,

mm

A 5,97 6,22

B 6,35 6,73

C 2,19 2,38

D 0,64 0,88

E 0,46 0,58

F 0,76 1,14

G 2,28

H 0,30 0,50

J 0,46 0,58

K 8,95 9,65

M 3,30 3,50

N 0,90 1,10

R 5,21 5,46

S 1,91 2,28

V 0,88 1,27

Z 4,00 —

min.,

mm

max.,

mm

A — 0,55

B 1,27

C 0,37 0,51

D 8,89

E — 1,75

F 9,80 10,00

G 3,81 4,00

H 0,30

J 0,10 0,20

K 5,80 6,20

M 0,50 —

N 0,19 0,23

R 0,90 —

S 5,72

min.,

mm

max.,

mm

A 4,40 4,60

B 1,40 1,80

C 3,75 4,25

D 2,40 2,60

E 0,70 0,90

F 0,70 0,90

G 0,35 0,50

H 0,35 0,48

J 1,40 1,60

K 1,40 1,60

M — 0,44

min.,

mm

max.,

mm

A — 16,02

B — 11,58

C 5,13 5,53

D — 3,60

F 0,70 —

L — 10,80

M — 9,65

N 3,925 4,00

P — 3,70

V 0,90 —

A
B

FE

C

D

H

J J

G

K

M

А

K

H

R Установочная
плоскость

J

А(50:1)

N

M

0
—8°

°

E

D

CBA

G S

F

1 8

916
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ЮФ.432122.002 ГЧ

ЮФ.432122.002 ГЧ

ЮФ.432122.001 ГЧ

ЮФ.431411.001

Корпуса

24 11 23 10 22 9 21 19 18 16 3 2 14 1

12 20 7 6 4 13

МД17-9-1
Дата: 0310

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A B

D

C

E
F L( )

G H

J K

E

D

A

B

C

F

G

H
Q
(R

)

T
( 
)

J

K

M

N R S W( )

V

Z

L

13

4

5

min.,

mm

max.,

mm

A 7,45 7,85

B 0,74 0,80

C 4,30 4,70

D 8,50 9,50

E 2,00 3,00

F 36,64 36,90

G 44,15 44,40

H 5,10 5,30

J 47,70 47,90

K 57,20 57,50

M 40,24 40,5

N 8,00 8,40

R 12,20 12,60

S 11,90 12,30

V 3,70 4,30

Z 6,00 6,30

L — 17,5

Q 2,55 2,75

T 5,1 5,3

W 2,3 2,45

min.,

mm

max.,

mm

A 7,45 7,85

B 0,74 0,80

C 4,30 4,70

D 9,30 9,70

E 2,00 3,00

F 8,50 9,50

G 44,15 44,40

H 5,10 5,30

J 36,64 36,9

K 47,70 47,9

M 57,20 57,50

N 40,24 40,50

R 8,00 8,40

S 12,20 12,30

V 11,90 12,30

Z 3,70 4,30

L 6,0 6,3

P — 17,50

Q 2,55 2,75

T 5,1 5,3

W 2,3 2,45

min.,

mm

max.,

mm

A — 24,00

B — 15,5

C 0,90 1,10

D 2,90 3,10

E 4,84 5,04

F 7,10 7,30

G 4,66 4,86

H 5,90 6,10

J 0,90 1,10

K — 4,00

M — 0,81

min.,

mm

max.,

mm

A — 51,60

B — 9,60

C — 20,00

D 5,00 6,00

E — 107,00

F — 79,00

G — 62,00

H — 48,00

J — 93,00

K — 9,00

L — 6,5

E

F

A

B

C

J

G

H
Q
(R

)

K

M

N

R S V

N

L

P

DD

13

4

5

2

T(
 )

W( )

123

A

B D
C

E

4

5 J
G

F H F
CC

K M
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Перспективные разработки.

№
п/п

Шифр
ОКР Наименование темы Корпус Аналог,

корпус

1 Монтаж-4

Разработка и освоение эпитаксиально-
планарных транзисторов 2Т664 9 p-n-p-
типа и 2Т665 9 n-p-n-типа в
металлокерамических корпусах для
поверхностного монтажа 4601.3-1

2Т664А,Б9
2Т665А,Б9
КТ-47

(Sot89)

2 Монтаж-5

Разработка и освоение линейных
стабилизаторов фиксированного
положительного напряжения 142ЕН5 в
металлокерамическом корпусе
для поверхностного монтажа КТ-93-1

142ЕН5
4116.4-2

3 Монтаж-6

Разработка и освоение диодов Шоттки
(1 А, 40 В) и сборок диодов Шоттки
(2×0,5 А, 40 В) в
металлокерамическом корпусе для
поверхностного монтажа 4601.3-1

BYM13-40
DO-213AB

4 Курага-
Ку-К

Разработка и освоение производства
кристаллов
быстровосстанавливающихся диодов
2Д715А-5 (100 А, 100 В),
2Д715Б-5 (100 А, 600 В),
2Д715В-5 (50 А, 1200 В),
2Д715Г-5 (50 А, 1700 В),
диодов
2Д715А (100 А, 100 В),
2Д715Б (100 А, 600 В),
2Д715В (50 А, 1200 В),
2Д715Г  (50 А, 1700 В),
и диодных сборок (модулей)
2Д715АС (100 А, 100 В),
2Д715БС (100 А, 600 В),
2Д715ВС (50 А, 1200 В),
2Д715ГС  (50 А, 1700 В),
2Д715АС1 (100 А, 100 В),
2Д715БС1 (100 А, 600 В),
2Д715ВС1 (50 А, 1200 В),
2Д715ГС1  (50 А, 1700 В),
в герметичных металлокерамических
(металлостеклянных) корпусах.

-


